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春石斛作为四大观赏洋兰之一 , 目前已成为年宵花市的

后起之秀。近年来 ,随着我国花卉产业日新月异的发展 ,在我

国有着很大的发展优势。许多花卉公司把春石斛作为主导产

业优先发展。春石斛繁殖技术也显示出其重要性。在大规模

生产中 ,常使用茎段扦插和取生根高芽进行繁殖 , 工厂化生产

时可通过组织培养进行快速繁殖。家庭栽培中多用分株繁

殖。茎段压条方法仅在特殊场合使用。

1　繁殖方法
1.1　扦插繁殖

扦插繁殖一般在花后 2 月中下旬至 3 月下旬进行。扦插

材料一般选择上年未出花 、生长充实 、饱满的黄色假鳞茎 , 去

掉叶片后扦插。假鳞茎瘪则芽不会分化或者分化需要的时间

长 ,同时生长速度慢。方法:将茎段每 1～ 2 节切成一个插穗 ,

2/3 埋入水苔中 , 扦插于 50 孔或 72 孔穴盘中;也可将茎条切

成一节扦插于相同的长方形筐中。扦插后 , 放置在湿度较高

的半阴处。扦插成活率可达 80%。

初步试验表明 ,扦插基质用椰糠或水苔效果较好 , 也可使

用较细的树皮。温室中花期过后即可利用茎段来进行扦插。

时间应当尽可能早 ,这样利于在当年生长季结束前 , 插穗形成

植株后有充分的生长的时间(一般可形成一个高 10 cm 以上

的假鳞茎), 从而为来年的新芽的生长奠定基础。

1.2　高芽繁殖

茎叶腋的高芽和基部小苗也可作为繁殖材料。当高芽长

出 3～ 4 枚叶 , 根群4 ～ 5 cm , 此时兰株约在 6～ 10 cm 左右时 ,

是最合适的繁殖时期。此时 ,将高芽从母株茎上切离 , 或将高

芽连同母株的 1 ～ 2 节茎一并切下。之后晾干剪口 1 ～ 2 d。

晾晒时间不宜太长 ,否则就会导致苗茎失水 , 出现收缩。水苔

要泡好 、拧干 , 然后就可以进行上盆。一般用盆径 9 cm 营养

钵栽种。底部最好垫放少量泡沫增加排水透气性 , 幼苗期基

质常选用苔藓。以容器的 1.5 倍苔藓包裹幼苗可保证松紧适

宜 ,上盆时注意将根系分开包裹 ,以利根系生长 , 栽好前两周

放在半阴处 ,温度保持 18 ℃, 遮光 20%～ 40%。上盆一个月

后 ,每周施用 1 次液体肥料 , 6 月份浇水可增加为每周 3 ～ 4

次。约 1～ 2 年后即可开花。

1.3　分株繁殖

分株方法繁殖的春石斛生长较为缓慢 ,且易伤根 , 一般在

植株过大 、花盆内空间过小以及家庭栽培时采用 , 且与换盆结
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合进行。一般用水苔栽培 2 年以上的盆株根系过满 , 应及时

换盆。否则植株可能会因烂根而生长不良 , 影响开花。分株

繁殖一般在 3 ～ 4 月进行。将植株从花盆起出 ,将旧的水苔清

理干净 , 用经消毒的刀切下 ,每 3根假鳞茎组合一盆。

假鳞茎数量较少或根已长满无法打开时 , 可直接移到大

一号花盆内。另外少量繁殖可采用茎段压条法:在长方形筐

中铺上 2 ～ 3 cm 水草 , 将假鳞茎切下平铺上面 ,发芽长根后将

苗株切下 , 每株发 4 ～ 5个芽苗。

1.4　组织培养快速繁殖

用组织培养法获得春石斛再生植株的途径主要有两个:

第一 , 将成熟的果实消毒后进行无菌播种 , 产生种苗或形成原

球茎并增殖 , 进而分化发育成完整植株。主要在春石斛的杂

交育种时采用。第二 , 诱导适宜的外植体(叶尖 、茎段 、芽等)

形成原球茎或丛生芽来实现快速繁殖。规模化栽培繁殖时采

用此种方法。我们经过多年研究 , 已成功地建立春石斛的以

上两个途径的快繁体系 。具体步骤如下:

1.4.1　无菌播种快繁　剪取即将成熟但是尚未开裂的果实 ,

常规灭菌后剖开果荚 ,将粉尘状种子接种于培养基。注意果

柄不可剪留过短 , 否则灭菌时液体会渗入果荚 , 造成接种困

难。在 N6 基本培养基(不含任何生长调节物质)上接种的种

子一个月后就可萌芽 , 6 个月左右即可长成 3 ～ 5 cm 带气生

根的小苗出瓶移栽。

1.4.2　茎段培养快繁　剪取春石斛带有一个茎节的幼嫩切

段 , 每段长约 1 cm ,常规灭菌后接种诱导培养基 MS+BA0.5

-3.0+NAA0.1-0.5 , 蔗糖 3%, 水晶洋菜 0.21%。培养温

度 24±2 ℃, 日光灯光源光照 14 h/d , 光照 500 ～ 2 000 Lx。

试验结果表明 , 生长调节物质的最佳组合为 6 -BA 2.0 +

NAA0.1。春石斛茎节处的潜伏芽在适宜的培养基上极易萌

发成带新叶的幼芽。接种 20 d后 , 萌发率可接近 50%。接种

培养 40 d 后潜伏芽萌动率可达 100%。

当新芽长至 1 cm 左右时 , 将诱导出的幼芽从茎节上切

下 , 并将其转入成分相同的新鲜培养基诱导丛生芽。其他培

养条件同上。每 30 d 继代一次。将以上诱导的幼芽转接到

MS+NAA0.05 的生根培养基 , 30 d 可分化生根。

2　生根苗上盆技术
2.1　扦插苗 、高芽繁殖苗上盆技术

育苗生根后应及时上盆。上盆的关键之一是注意选用较

小花盆。花盆过大会加重根的负担。大花盆中心部分基质难

干 , 易引起烂根。

首先在花盆底部垫上 1/ 4左右的泡沫 , 根干时 ,把根部稍

湿一下。只剪除腐烂或受伤的根系 , 留下长根螺旋状盘于花

盆内侧。根与根间填妥水苔 、椰丝后放入盆中 , 并使根靠近花

盆均匀分布。栽种时将新芽靠近花盆外侧 , 有新芽方向应留

出一定空间(至花盆边缘)。 基质不宜过紧 , 否则新根伸展困

难。栽种时必须注意勿深埋 , 仅将根部埋入栽培基质中 , 根茎

部须露在基质外 , 防止新芽埋入基质。小苗根少不稳定 , 易弯

倒 , 容易深栽。可立 3 mm 粗包塑铁丝保护。

春石斛苗上盆后 , 暂时放在弱光处 , 前 7 ～ 15 d 严禁浇

水 , 促进伤口愈合。这是移栽的又一关键环节 , 仅在叶面少量

喷水即可。 10～ 15日后 , 根部可长出新根 , 此时可增加光照 ,

浇水逐渐恢复。基质控制得稍干 ,待根恢复后再增加浇水量。
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　　摘　要:在大量香石竹初代苗茎尖继代培养过程中:①可以用 40 g/ L 白糖代替 30 g/ L 分析纯蔗糖 , 但

水源以蒸馏水为好;在 40 g/ L 的白糖为碳源的培养基中加入适量活性碳 , 可提高培养效果;在加强试管苗移

栽增殖管理的前提下 ,可以用广口瓶替代三角瓶。 ②随世代数增加 ,试管苗芽的长势也逐渐变弱 , 玻璃化苗

出现频率以指数曲线的形式递增。 ③香石竹试管苗培养适宜继代培养到第 5代。
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　　香石竹(Dianthus cary ophylluse)又名康乃馨 , 系石竹科宿

根草本植物。其花色泽艳丽 ,插花期长 , 有很高的观赏价值。

本试验对香石竹继代苗茎尖进行继代培养 , 探讨继代培养中

碳源 、水质 、活性碳有无 、不同培养瓶对继代苗芽增殖的影响 ,

以期获得最佳的培养基组合 ,为今后香石竹试管苗大批量生

产降低成本提供依据。

1　材料与方法
1.1　材料

供试材料为香石竹初代培养的试管苗。

1.2　方法

以 MS 培养基为基本培养基并作为对照(CK), 用 30、40 、

50 g/ L白糖代替 30 g/ L 分析纯蔗糖;用自来水代替蒸馏水;

加入 0.4%的活性碳;用广口瓶代替三角瓶 , 加琼脂 6.5 g/ L ,

调 pH 到 5.8。

　　除相应的处理外 , 其它条件都尽可能保持一致。在无菌

条件下接入初代培养的香石竹苗茎尖进行继代培养。每处理
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接 5 瓶 , 每瓶接 3 个芽。每 10 d统计芽数 , 40 d 后比较分析 ,

比较其培养效果。

1.3　培养条件

白天温度 21 ～ 25 ℃, 夜间 16 ～ 20 ℃, 湿度 78%, 光照

1 400 Lx左右。

2　结果与分析
2.1　不同碳源对继代苗芽增殖的影响

　　表 1 不同碳源对试管苗芽增殖的影响

培养基成分
分析纯蔗糖

30g/ L

白糖

30g/L 40g/L 50g/L

MS+BA1.0+NAA0.1 4.7 3 4.2 2.6

MS+KT1.0 4.5 3.3 4 3.2

　　从降低成本方面考虑 , 我们用白糖 30、40 、50 g/ L三个浓

度来代替 30 g/ L 分析纯蔗糖进行试管苗培养。 结果表明 , 使

用白糖的效果都不如分析纯蔗糖好 ,但相比较而言 40 g/ L 白

糖为碳源培养效果较好。这是因为白糖中含有的杂质不仅降

低蔗糖的百分含量 , 而且还抑制继代苗芽增殖。因此 , 在大量

根伸展之后再逐步施肥。移栽后夜晚最低温度应在 12 ～

13 ℃以上。以后转入正常的管理。当水苔表面略干时 , 即予

浇水。2 ～ 3 个月后 ,新芽长出。在 10 月份左右即可长出 2 ～

3 枚叶片 , 根系生长良好。 2 年后即可开花。

2.2　组培苗出瓶移栽技术

出瓶前在适当遮荫的自然光下练苗 15 ～ 20 d , 取出后在

0.1%～ 0.2%高锰酸钾溶液中浸泡 2 ～ 3 min , 栽入以砖 、木

炭 、椰糠(4∶1∶1)为混合基质的穴盘中。放在环境温度 25 ～

30 ℃, 湿度 75%～ 80%, 弱光处。管理方法同上。 2 周后适

当施肥 , 80 d后可以定植上盆 , 之后同一般春石斛的栽培管

理。

3　春石斛繁殖栽培时间流程
春石斛在栽培管理技术到位时 , 实生苗约需 2 ～ 3 年 , 扦

插苗约 1～ 2 年 ,分株苗仅需 1 年 ,组培苗 2 ～ 3年可以达到成

品苗。具体流程如下表所示:

春石斛栽培时段 培育时间(周)

Ⅰ从无菌播种到成品苗 37～ 44

①从授粉杂交到果实成熟 6～ 8

②播种培养后到出瓶 8～ 12

③从出瓶到成苗 28～ 34

Ⅱ从茎芽培养到成品苗 46～ 56

①茎芽培养到出瓶 18～ 24

②从出瓶到成品苗 28～ 32

Ⅲ从扦插生根到成品苗 32～ 36

①扦插生根 3

②从小苗生根后上盆到出花 22～ 24

③从小苗上盆后到茎长到 5-8cm 6～ 8

④从茎 5-8cm 长到 20-30cm 12

⑤从茎 20-30cm 成熟到出花 4
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